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摘要(译)

本发明公开了一种纳米金免疫电极的制备方法，包括步骤：将圆盘金电
极用氧化铝粉末抛光、用浓硫酸、过氧化氢混合液浸泡、超声波清洗、
在0.5M硫酸溶液中用循环伏安法抛光、以氯金酸电解液为底液，用线性
循环伏安扫描法在圆盘金电极上沉积纳米金颗粒、连接特异性抗体、封
闭。本发明融合了电沉积技术和纳米金技术，直接运用电沉积方法将氯
金酸钠溶液中的金离子用过电化学工艺控制直接氧化形成纳米金颗粒组
装在金电极表面，制备出的免疫电极与参比电极和辅助电极一起形成的
传感器不但保留了传感器的灵敏度高、特异性强、重复性好、稳定性强
的优点，而且大幅缩短了工作电极的制备时间。
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